


































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列面板及包括该面板的液晶显示器

公开(公告)号 CN100395644C 公开(公告)日 2008-06-18

申请号 CN02829478.5 申请日 2002-09-18

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 金相洙
金东奎

发明人 金相洙
金东奎

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1335 G02F1/1343 G02F1/136 H01L21/77 H01L27/12 H01L27/13

CPC分类号 G02F1/136286 H01L27/13 G02F1/136213 H01L27/1214 H01L27/12 H01L27/124 H01L27/1255

代理人(译) 李伟
彭焱

审查员(译) 高望

优先权 1020020049458 2002-08-21 KR

其他公开文献 CN1650223A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

在绝缘基片上形成包括沿横向延伸的栅极线及与该栅极线连接的栅极的
栅极布线。形成包括沿横向延伸的存储电容器电极线及与该存储电容器
电极线连接并位于像素区域边缘的存储电极的存储电容器布线。在覆盖
栅极布线及存储电容器布线的栅极绝缘层上形成半导体层。在栅极绝缘
层或半导体层上形成且包括与栅极线交叉以限定像素区域的数据布线、
与数据线连接并位于半导体层上的源极、在半导体层上形成且相对于栅
极位于源极面对的漏极、以及通过栅极绝缘层与存储电容器电极重叠以
形成存储电容器的第一存储电容器导电体。在覆盖数据布线的钝化层上
形成与漏极及存储电容器导电体电连接的像素电极。其中，将漏极与存
储电容器导电体直接连接。
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